xonca nierozcigganego odcinka pasa klinowego (29), na wspding)
osi {gczgcej of trzpienia (63) z osig walu odbiorczego (71). Wal (71)
lozyskowany jest w korpusie przekladni | polgczony z watern nape-
dzanym (59) przez przekladnie zebatg 61, 72).

(4 zastrzezenia)

Al (21) 427594 (22) 20181030
(51) B64C39/02(2006.01)

(71) AEROKLUB ZIEMI LUBUSKIE) STOWARZYSZENIE,
Zielona Goéra

(72) MROWCZYNSKA MARIA; GIBOWSK] SEAWOMIR;
GRZELAK BARTEOMIEL KAZAK JAN; WILER JEDRZEJ

(54) Sposob pozyskiwania i opracowania danych
fotogrametrycznych zwiaszcza niskiego putapu

(57) Przedmiotern wynalazku jest spos6b pozyskiwania i opra-
cowania danych fotogrametrycznych zwlaszcza niskiego pufapu,
charakteryzujacy sig tym ze obejmie nastepujgce etapy: a) wyzna-
cza sie podstawowe parametry nalotu, takie jak pokrycie poprzecz-
ne i podluzne, wysokos¢ Jotu oraz opracowuje s plan naloty,
b) przeprowadza sie nalot z udziatern platformy badawezej sklada-
jace] sie z bezzalogowca, kamery oraz wrzadzenia przetwarzajgoego
dane iinformacje, ¢) prowadzi sig kontrole dokfadnosci i razdzelczo-
$ci pozyskanego materiafu, d) opracowuje sie mape numeryczng
opisujacy realizage sytuacyjng 2D lub przestrzenng 3D.

(2 zastrzezenia)

Al (21) 427530 (22 20181023
(51) B65D 5/64(2006.01)

(71) WERNER KENKEL SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, Krzycko Wielkie
(72) ANTKOWIAK ARTUR

(54) Klapa zamykajaca opakowanie z tasma klejaca
i sposob wykonania klapy

(57) Klapa zamykajaca opakowanie z taémg klejgca na nodniku cha-
rakteryzuje sie tym, ze tasma klejaca (3) rozcigga sie przynajmniej
od jedne], swobodnej krawedz klapy zamykajcej opakowanie (4),
a w tej krawedz (5) klapy (), po obu stronach tasmy klejgcej (3),
znajdujg sig wycikcia (6), przy czym odleglosé migdzy sasiadujacymi
krawedziami wyciee ) przy krawedzi (5) klapy zamykajgcej opako-
wanie (4) jest rowna lub wieksza od szerckosc warstwy Klejgcej ta-
smy Klejgcej (3), a szerokosé nosnika jest wicksza od odleglosci mie-
dzy sasiadujgeymi krawedziami wycigé (6) przy krawedzi (5) klapy

Al (21) 431561 (22) 201910 22

(51) CO1B21/06(2006.01)
C048B 35/58 (2006.01)
C048B 35/64 (2006.01)
B82Y 30/00(2011.01)

(71) AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakow
(72) JANIK JERZY FRANCISZEK; DRYGAS MARIUSZ;
KAPUSTA KATARZYNA; BUCKO MIROSEAW;
OLEJNICZAK ZBIGNIEW; PALOSZ BOGDAN;
STELMACH SWITLANA; GIERLOTKA STANISLAW

(54) Spos6b wytwarzania nanoceramiki azotkowej typu
GaN/AIN, GaN/AIGaN/AIN i AIGaN

(57) Przedmiotern zgloszenia jest sposéb wytwarzania, nano-
ceramiki azotkowe] typu GaN/AIN, GaN/AIGaN/AIN i AlGaN, ktory
polega na tym, ze do $wiezo wytworzonego dimetyloamidku litu
LINICH,), dodaje sig w proporcji stechiometrycznej chlorek galu
GaCl,y w rozpuszczalniku, korzystnie roztworze heksanu lub hek-
sanu i eteru dietylowego oraz oddzielnie do swiezo wytworzo-
nego dimetyloamidku litu LiN(CH,), dodaje sie w proporcji ste-
chiometrycznej chlorek glinu AICI, w rozpuszczalniku, korzystnie
roztworze heksanu lub heksanu i eteru dietylowego. Po usunigciu
produktow ubocznych w postaci LiCl i odparowaniu rozpuszezal-
nikéw, kazdy z produktow reakcji oczyszcza sie przez sublimacje
w temperaturze 110°C, przy ciénieniu 10 Pa i otrzymuje tris(dime-
tyloamidek) galu [Ga(N(CH,),)], oraz trisidimetyloamidek) glinu
[AINECH,), )], ktore miesza sig ze sobg w heksanie przez czas
od 1 minuty do 10 godzin w proporcji molowej 1:1 i po odparo-
waniu heksanu poddaje reakcji z cieklym amoniakiern w ternpe-
raturze -33°C przez 4 godziny, a nastgpnie wygrzewa w atmos-
ferze przeplywajgcego gazoweqo amoniaku, w temperaturze
800 - 1000°C, przez okres od 1 do 20 godzin. Uzyskany nano-
proszek o $rednim rozmiarze krystalitéw 10 - 20 nm, bedacy
mieszaning azotku galu w formie heksagonalnej h-GaN, azotku
glinu w formie heksagonalnej h-AIN oraz ewentualnie azotku
glinowo-galowego o wzorze AlLGa, N, gdzie 001 < x < 099,
umieszcza sie w formie i spieka w ternperaturze 600 - 1000°C, pod
ciénieniem 3 - 10 GPa, przez okres od 1 minuty do 10 godzin, uzy-
skujac ksztattki bedace mieszaning GaN i AIN lub mieszaning GaN
i AL Ga, N, gdzie 001 < x <099 AN lub mieszanym azotkiem
Al Gag N, gdzie 0,01 <x <099.

(1 zastrzezenie)




